












































































专利名称(译) 半透过型边缘场开关模式液晶显示装置
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摘要(译)

本发明公开了一种能够提高品质的半透过型边缘场开关模式液晶显示装
置。使分别具有对置电极及狭缝形态的像素电极的下部基板在存在有液
晶层的状态下与上部基板相对配置，在上述上部基板的外侧配置上部偏
振板，在上述下部基板的外侧配置下部偏振板，在上述反射区域的下部
基板的内侧具有含有机树脂膜的反射板，在具有上述反射板的下部基板
和下部偏振板之间具有下侧λ/2板，在具有上述上部基板和上部偏振板之
间具有上侧λ/2板，对上述像素电极进行构图，使其在反射区域和透过区
域倾斜角、狭缝的宽度以及间隔相互不同，上述反射区域的液晶层的相
位滞后值从0转换到λ/4，上述透过区域液晶层的相位滞后值从0 转换到λ
/2。
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